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(54) Title: CATALYTICALLY ACTIVE HEATING ELEMENTS, PRODUCTION AND USE THEREOF
(54) Bezeichnung: KATALYTISCH AKTIVE HEIZEL EMENTE, IHRE HERSTELLUNG UND VERWENDUNG

(57) Abstract: The invention relates to catalytically active heating elements, and to the pro-

duction and use thereof in the production of hydrogen cyanide (HCN). The problem ad-

dressed by the invention is that of providing thermally stable and catalytically active heating
elements with which a BMA process can be simultaneously electrically heated and chem-
ically catalysed. In particular, the heating elements should be thermally and mechanically

stable in continuous industrial operation and retain their catalytic activity. The heating ele-

. ment according to the invention has a layered structure (A, B, C) formed from (A) silicon
— carbide (SiC), (B) aluminium nitride (AIN) and (C) platinum (Pt). The silicon carbide (SiC)
serves as an electric heating resistor. The platinum (Pt) serves as catalyst. Aluminium nitride
(AIN) is arranged as a protective layer between platinum (Pt) and silicon carbide (SiC). It
prevents platinum (Pt) and silicon carbide (SiC) from alloying during ongoing operation.

e (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft katalytisch aktive Heizelemente, ihre Her-
stellung und Verwendung in der Herstellung von Blausdure (HCN). Thr liegt die Aufgabe
zu Grunde, thermisch stabile und katalytisch aktive Heizelemente bereitzustellen, mit denen
einBMA-Verfahren gleichzeitig elektrisch beheizt und chemisch kataly siert werden kénnen.

Insbesondere sollen die Heizelemente im industriellen Dauerbetrieb thermisch und mecha-
nisch stabil sein und ihre katalytische Aktivitit beibehalten. Das erfindungsgeméfie Heizele-
ment hat einen Schichtaufbau (A, B, C) aus (A) Siliciumcarbid (SiC), (B) Aluminiumnitrid

(AIN) und (C) Platin (Pt). Das Siliciumcarbid (SiC) dient als elektrischer Heizwiderstand.
- 15 Das Platin (Pt) dient als Katalysator. Zwischen Platin (Pt) und Siliciumcarbid (SiC) ist Alu-

e miniumnitrid (AIN) als Schutzschicht angeordnet. Sie verhindert, dass Platin (Pt) und Sili-
ciumcarbid (SiC) im laufenden Betrieb legieren.
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